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Тема дисертації:
1. Модифікація структури та електрофізичних параметрів тонких металевих плівок і гетероструктур на їх
основі під дією атомарного водню

2. Modification of structure and electro-physical parameters of metallic thin-films and heterostructure on their
basis under the influence of atomic hydrogen

Реферат:
1. У дисертаційній роботі проведені комплексні експериментальні дослідження електрофізичних
властивостей тонких металевих плівок Ni, Cu, Ag (10-200 нм) і структур на їх основі, які дали можливість
встановити і доповнити відомі закономірності дії атомарного Гідрогену (Н) на структуру і електропровідність
тонких металевих плівок. Весь комплекс процесів що протікають під впливом Н в тонких металевих плівках
розділено на механізми, що оказують домінуючий вплив на електропровідність тонких плівок на одному з
трьох етапів взаємодії. Виявлена і пояснена наявністю конкуруючих процесів нелінійна залежність опору
тонких плівок від часу їх обробки Н. Встановлена залежність процесів ініційованих дією атомарного
Гідрогену від умов взаємодії: властивостей вихідної плівки, матеріалу плівки, концентрації атомарного



Гідрогену, часу обробки, тиску в камері. Вперше показана можливість керованої зміни електропровідності,
тензометричного коефіцієнту, адгезії плівок. Виявлено, що дія Н на кремнієві підкладки приводить до зміни
потенціалу поверхні, і залежить від стану поверхні кремнію: товщина оксиду і кристалографічної орієнтації.

2. This dissertation references complex experimental research work of electro-physical qualities of thin metal
films Ni, Cu, Ag (10-200 nm) and film-based structures that allowed to determine and add to the general laws of
atomic hydrogen effect on the structure and conductivity of thin metal films. All processes occurring in thin metal
films when atomic hydrogen is applied are divided into mechanisms which dominate the conductivity of the thin
film surface during one of the three treatment phases. The non-linear dependency of the thin film resistance was
discovered and explained through the concurrent processes. It was established the dependence of the processes
treated by atomic hydrogen on interaction conditions: qualities of initial material, film, atomic hydrogen
concentration, time of treatment and chamber pressure. It is shown the possibility to guided modification of the
conductivity, tensiometric film coefficient and the film adhesion. It was determined the influence of atomic
hydrogen on silicon plates changes the surface potential and depends on the Si surface condition: thickness of the
oxide and crystallographic orientation.
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